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【57】申請專利範圍
1.　一種非侵入式偏振光血糖感測模組，包括：一出光組件，包括一發光元件、一第一偏光
元件、一第一基板及一第一遮光結構，該發光元件發出之光線穿過該第一偏光元件以產

生一偏振光，且該出光組件形成一出光面，該發光元件設置於該第一基板上，且該第一

遮光結構夾設於該第一基板及該第一偏光元件之間；一收光組件，包括一光感測元件、

一磁性晶體層、一第二偏光元件、一第二基板及一第二遮光結構，該光感測元件接收經

反射後且依序穿過該磁性晶體層及該第二偏光元件之該偏振光，且該收光組件形成一收

光面，該光感測元件設置於該第二基板上，且該第二遮光結構夾設於該第二基板及該第

二偏光元件之間；以及一連接件，用以連接該出光組件之側面及該收光組件之側面。

2.　如請求項 1所述之非侵入式偏振光血糖感測模組，其中該連接件於鄰近該出光面及該收
光面之一端形成一夾角，且該夾角介於 0°至 90°之間。

3.　如請求項 2所述之非侵入式偏振光血糖感測模組，其中該連接件為梯形柱體、三角形柱
體或扇形柱體。

4.　如請求項 1所述之非侵入式偏振光血糖感測模組，其中該發光元件對應之波長範圍介於
500nm至 1800nm之間。

5.　如請求項 4所述之非侵入式偏振光血糖感測模組，其中該發光元件為垂直共振腔面射型
雷射或發光二極體。

6.　如請求項 1所述之非侵入式偏振光血糖感測模組，其中該磁性晶體層係採用受一外部磁
場影響而可產生磁化現象之材料或包含稀土元素之材料製成。

7.　如請求項 1所述之非侵入式偏振光血糖感測模組，其中該第一偏光元件及該第二偏光元
件係以聚合物或金屬材料製成。

8.　如請求項 1所述之非侵入式偏振光血糖感測模組，其中該出光組件更包括一第一蓋板，
且該第一蓋板設置於該第一偏光元件背向該發光元件之一側；該收光組件更包括一第二

蓋板，且該第二蓋板設置於該磁性晶體層背向該光感測元件之一側。
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9.　如請求項 8所述之非侵入式偏振光血糖感測模組，其中該第一蓋板及該第二蓋板係以玻
璃材料製成。

10.   如請求項 1所述之非侵入式偏振光血糖感測模組，其中該第一遮光結構及該第二遮光結
構係以非透光之環氧樹脂製成。

圖式簡單說明

圖 1為本發明之非侵入式偏振光血糖感測模組之第一實施例之示意圖。
圖 2為本發明之非侵入式偏振光血糖感測模組之第二實施例之示意圖。
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